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vaqti bir necha yillarni tashkil qilishi mumkin, bu esa amorf strukturalarining amalda 

metallarda panjara davriyligi uzoq 

tashuvch

qoidasiga pn  
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Annotatsiya:  

 yupqa 
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tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Vakuumda har xil elementlardan tashkil topgan 

 

 Xalkogenid va xalkogenid birikmalar, yupqa pardali 

fotoelement, elektron teshik jufti, ionlashish, rekombinatsiya. 

 

 

yupqa pardalarini olish texnikasi va texnologiyasini takomillashtirish hamda bir jinsli 

 

natijalari keltiriladi. Tadq

masalan, PbS, CdTe, CdS, CdSe, ZnS va boshkalar. Ularni vakuumda anizatrop 

molekulyar oqim kuchli magnit maydoni vositasida dielektrik taglikka anizatropik 

texnologiyasining parametrlarini (manba va taglik harora

qalinligi, tarkibi, termik vakuumda ishlov berish sharoiti, vakuumning siyraklik 

  mumkun. 

 yupqa 

qiladi. Bunday namunalarda tashqi qutblovchi elektr manbalarisiz fotoelektrik 

-

element, AFK-struktu -6 

-
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mikrozarrachalarning chegaralarida akseptor va donor sathlar vujudga keladi. 

n-tiplar), chegarada har xil tipdagi p-n-

1 sm uzunligida taxminan 105 

texnologik siklida amalga oshiriladi [1]. Namunalarning volt-amper harakteristikalari 

ganildi. Olingan natijalar 

asosida namunadagi p-n-

-n-

 -effektning 

-n- -ket zanjiri asosan yupqa 

parda sirtidan taxminan 1 mkm chuqurlikkacha joylashadi. Chuqurlik ortgan sari p-n-

namunalardan asosan (ular negizida) foton qabul qiluvchi (fotopriyomnik) generator 

rusumidagi fotoelement sifatida mikroelektron optoelektron axborot-

optoelektron nazorat va boshqaruv tizimida ishlatiladi.  
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Annotatsiya: F

aytganda, berkitu kari  

Berkituvchi potensiallar 

farqi fotozlektronlar tezligi, demak, energiyasiga proporsional ekanligi taxlil qilingan. 


